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Abstract (en)
The ring core is made up of two weakly magnetic materials of different permeability and saturation induction. One of the materials is a weakly
magnetic, crystalline material. A ring core shaped vat (1) is formed of this first material. The other material is made up of amorphous and/or nano
crystalline particles (3) which are provided as powder or flakes in the inside of the ring core shaped vat (1). The vat may be closed by a disk
shaped cover (2). The vat and/or the cover may be made of pure iron. The cover (2) which closes the vat (1) may be made of plastic. Preferably the
amorphous or crystalline particles are held together by a binding means.

Abstract (de)
Ein Ringkern für eine Funkentstördrossel, die insbesondere für Halbleiterschaltungen geeignet ist, die nach dem Phasenanschnittverfahren arbeiten,
besteht aus zwei verschiedenen weichmagnetischen Materialien. Das eine Material ist kristallin und als ringkernförmiger Trog geformt, der das
andere als amorphe oder nanokristalline Teilchen vorliegende Material aufnimmt. Der so gebildete Ringkern kann dann von einer Spule umgeben
werden, die in Reihe zu dem Verbraucher mit Phasenanschnittsteuerung geschaltet ist. <IMAGE>
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